ETSI TELECOMUNICACION CIRCUITOS ELECTRONICOS (2018-19)

i
Iﬁlf EXAMEN 2-MODELO A (TEMASS5,6,7y8) 211212018

APELLIDOS Y NOMBRE:

CUESTION 1.- (1 punto) La figura 1 muestra un amplificador con transistor en configuracion Darlington,
calcular la impedancia de entrada a frecuencias medias
Datos: Q1=Q, |Vee|=0,7 V; £=100; Vr=26mV: -Vee=-5V; +Vec=+5V; Re=100Q; Ry= 100Q;

O +VCC

Figura 1_Cuestion 1

Expresion Ri= Valor Ri=

CUESTION 2.- (1 p.) Se ha elegido la fuente de corriente de la figura para alimentar la carga R, Calcular:
a) Elvalor de Ry para que la corriente que circule por R sea I.= 2mA.
b)  El valor de la carga R. maxima a partir del cual el espejo deja de funcionar correctamente.

Datos: Q:=Q:=Q3=Qs=Quw: | Vee|=0,7 V; $=100; |Vcesat|=0,2 V; Ve = 15V

RL-max =

Figura 2_Cuestion 2
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ETSI TELECOMUNICACION CIRCUITOS ELECTRONICOS (2018-19)

i
Iﬁlf EXAMEN 2-MODELO A (TEMASS5,6,7y8) 211212018

CUESTION 3.- (1 punto) Determinar el error que se produce en la tension de salida Vo2 (Vooz ) del circuito de
la figura 3, a causa de la tension de offset Vio de ambos operacionales.
Datos: R1=3 kQ, R>=9 kQ, Rs=4 kQ, Rs=8 kQ.

Vio =6 mV;
Viio—AAN NN o—NVVV AAAY
R R, Via Rq Rs
Vi O— NV
R - o—ANVV - Vi
A AO; Voo R AO; >—1—0
1
- i i
Figura 3 Circuito Amplificador de tension.
(Expresion error) Vooz = Valor error Voo2 =

CUESTION 4.- (1 p.) El circuito de la figura 2 utiliza un AO real cuyas caracteristicas son las siguientes:
SR =0,7 V/ps, fr=6 MHz

Calcular la frecuencia de corte del amplificador y la maxima frecuencia que puede tener la sefial de entrada
Vi para obtener una sefial de salida Vo sin distorsion por SR.

Vi A 5,6kQ 47kQ
AVAYAY, AVAYAY,

LR R .

(0]

- —O

100 mv i ska | AO
A RA A IARIA w3,

fe= fméx_sin distorsion de SR =
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ETSI TELECOMUNICACION CIRCUITOS ELECTRONICOS (2018-19)

i
Iﬁlf EXAMEN 2-MODELO A (TEMASS5,6,7y8) 211212018

CUESTION 5.- (1 punto). Dibujar la forma de onda correspondiente a las sefiales de salida Vs y Vo, del
circuito de la figura 5

Vl R]_ R3
dVAVAY NV
Vo Rz
AN
R AO1
VYWW—+
3V

Datos: +|Vcc|=£12 V, £|Vsat|=210 V, v4=3 V, R1=5 kQ, R>=2 kQ, R3=10 kQ, R4=1,2 kQ.

va(V) A VZ(V)A
+1,8 27—
i 2 3 tm9 i 2 3ty
184-- 2
AoV A v (V
> va(V) 12 o(V)
8 8
4 4
N R m— T T 72 3T
4 4
-8 -8

Respuesta Cuestion 5
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ETSI TELECOMUNICACION CIRCUITOS ELECTRONICOS (2018-19)

i
Iﬁlf EXAMEN 2-MODELO B (TEMAS 5, 6, 7y 8) 211212018

APELLIDOS Y NOMBRE:

CUESTION 1.- (1 punto) La figura 1 muestra un amplificador con transistor en configuracion Darlington,
calcular la impedancia de entrada a frecuencias medias
DATOS: Q:1=Q: | Vee |=0,7 V; =100; Vr=26 mV; -Vee=-5V; +Vcc=+5V; Re= 330Q; Ry= 100Q;

O +VCC

Figura 1_Cuestion 1

Expresion Ri= Valor Ri=

CUESTION 2.- (1 p.) Se ha elegido la fuente de corriente de la figura para alimentar la carga R. Calcular:
a) Elvalor de Ry para que la corriente que circule por R sea I.= 2mA.
b)  El valor de la carga R. maxima a partir del cual el espejo deja de funcionar correctamente.

Datos: Qi=Q:=Q3s=Q:=Qw: | Vee[=0,7 V; =100; |Vcesar|=0,2 V; Ve = 10V

RL-max =

Figura 2_Cuestion 2
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ETSI TELECOMUNICACION CIRCUITOS ELECTRONICOS (2018-19)

i
Iﬁlf EXAMEN 2-MODELO B (TEMAS 5, 6, 7y 8) 211212018

CUESTION 3.- (1 punto) Determinar el error que se produce en la tension de salida Vo2 (Vooz) del circuito de
la figura 3, a causa de la tension de offset Vio de ambos operacionales.
Datos: R1=3 kQ, R2=6 kQ, R4=2 kQ, R5=8 kQ.

Vio =6 mV;
Viio—AAN NN o—NVVV AAAY
R R, Via Rq Rs
Vi O— NV
R - o—ANVV - Vi
A AO; Voo R AO; >—1—0
1
- i i
Figura 3 Circuito Amplificador de tension.
(Expresién error) Vooz = Valor error Vooz=

CUESTION 4.- (1 p.) El circuito de la figura 2 utiliza un AO real cuyas caracteristicas son las siguientes:
SR =0,7 V/us, fr=6 MHz

Calcular la frecuencia de corte del amplificador y la maxima frecuencia que puede tener la sefial de entrada
Vi para obtener una sefial de salida Vo sin distorsion por SR.

vi A 10kQ 47kQ
VWV AAAY
Rz Ry
Vo
- —O
AO

100 mv , 8,2kQ
o VN /NN N N A

fe= fméx_sin distorsion de SR =
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i
I_Elf EXAMEN 2-MODELO B (TEMAS 5, 6, 7y 8) 211212018

CUESTION 5.- (1 punto). Dibujar la forma de onda correspondiente a las sefiales de salida Vs y Vo, del
circuito de la figura 5

Vl R]_ R3
dVAVAY NV
Vo Rz
AN
R AO1
VYWW—+
3V

Datos: +|Vcc|=£12 V, £|Vsat|=210 V, v4=3 V, R1=5 kQ, R>=2 kQ, R3=10 kQ, R4=1,2 kQ.

ION va(V)
+2 +18% - -
i 2 3| ums i 2 3| um9
3 S -1,8
AoV A v (V
> va(V) 12 o(V)
8 8
4 4
N R m— T T 72 3T
4 4
-8 -8

Respuesta Cuestion 5
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